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Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan YayınlarI. Electrical properties o f Sn/Methyl Vio let/p-Si/Al Schottky diodes  Özkartal A., Ameen R. H. H., Temirci C., TÜRÜT A.International Congress on Semiconductor Materials and Devices (ICSMD), Konya, Türkiye, 17 - 19 Ağustos 2017,cilt.18, ss.1811-1818II. A so lar cell material, growth and Characterization of CuO thin films prepared by spray coating technique: Influence of substrate temperatures Özmenteş R., Temirci C.



13th International Conference on “Technical and Physical Problems of Electrical Engineering, Van, Türkiye, 21 - 23Eylül 2017, ss.278-280III. Production of copper oxide thin films by spray coating method: An investigation of molar  concentration on optical and structural characteristics o f CuO thin films, by considering applicability  to  so lar cells  Özmenteş R., Temirci C.13th International Conference on “Technical and Physical Problems of Electrical Engineering, Van, Türkiye, 21 - 23Eylül 2017, ss.273-277IV. Electrical properties o f Sn/methylene-vio let/p-Si/Al Schottky diodes  Özkartal A., Hamad Ameen R., Temirci C.International Congress on Semiconductor Materials and Devices, Konya, Türkiye, 17 - 19 Ağustos 2017, ss.1-3V. Electrical Characteristic Parameters o f Pt(II)complex/p-Si Contacts Formed as Organic/Inorganic Semiconductor StructureGencer İmer A., Temirci C., Gülcan M., Sönmez M.International Semiconductor Science and Technology Conference, ISSTC 2014, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ocak2014, ss.32VI. Ohmic and rectifier  properties o f Al/Ligand(N-APTH) and Al/Cu(II)  complex contacts   Secuk M. N., Gökşen K., Temirci C., Gülcan M., Sönmez M., Özkartal A.27th International Physics Congress, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2010, ss.682VII. Düşük Manyetik Alanın Ayçiçeği ve Mısır  Bitkilerinin Büyüme Gelişme ve Doğal Hormon Düzeyleri Üzerine EtkileriTemirci C., Türker M., Battal P.Geleneksel Erzurum Fizik Günleri-II, Erzurum, Türkiye, 25 - 28 Mayıs 2005, ss.89VIII. Au/n-Si Schottky Diyotlarda Omik Kontak Direncinin Kapasite-Frekans (C-f)  Karakteristiklerine EtkisiBatı B., Temirci C., Sağlam M., Türüt A.TFD 19. Fizik Kongresi, Elazığ, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2000, cilt.13, sa.1, ss.33-38IX. Au/n-Si Schottky Diyotların Kapasite-Frekans Karakteristiklerinden Arayüzey Hal Dağılım EğrilerininBelirlenmesiAYYILDIZ E., SAGLAM M., NUHOGLU Ç., TEMİRCİ C., BIBER M., TÜRÜT A., YALÇIN N.TFD II. Ulusal Yoğun Madde Fiziği Kongresi, Erzurum, Türkiye, 22 - 24 Haziran 2000, ss.133-140X. Au/n-Si Metal-Yarıiletken Kontaklarında Arayüzey Hallerinin Dağılım Eğrilerinin ve Bazı DiyotParametrelerinin BelirlenmesiAyyıldız E., SAGLAM M., NUHOGLU Ç., Temirci C., BIBER M., Türüt A.TFD 18, Türk Fizik Derneği 18. Fizik Kongresi, Adana, Türkiye, 25 - 28 Ekim 1999, ss.378XI. Equilibrium Properties o f the Spin-1 Ising System with Bilinear and Odd Interactions  Temirci C., KOKCE A., KESKIN M.Turkis Journal Of Physics 20th Anniversary, İstanbul, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 1996, cilt.20, sa.1, ss.90-91
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